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Telefunken

Diode BYT87-800

Datasheet

BYT 87

Ultra-Fast-Recovery-Silizium-Leistungsdiode

Anwendungen: Schaltnetzteile, Freilauf- und Démpfungsdioden in Motomegelungen

Besondere Merkmale:
® Mehrfachdiffusion
® Hohe Spannung
® Hoher Strom

Abmessungen in mm

@& Glaspassivierte Sperrschicht
® Kurze Vorwiriserholzeit

@ Kurze Rickwirtserholzeit
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Zubehdr: Isolierscheibe Nr. 564542

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung,
Periodische Spitzensparrspannung

StofdurchlaBstrom

Periodischar DurchlaBspitzenstrom
DurchlaBstrom, Mittelweart
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Gehduse
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BYT 87

Kenngrifften Min. Typ. Max.
T; =25 °C, falls nicht anders angegabean

DurchlaBspannung
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Fig. 1 Einschalt-Uberspannungsspitze
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Fig. 2 Mefschaliung
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BYT 87
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